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Detektor znaku polaryzacji o przetaczanych progach nieczuloéci

Przedmiotem wynalazku jest detektor znaku polaryzacji o przetgczanych progach nieczutosci, stosowany
zZwtaszcza w pamigciach maszyn matematycznych.

Znane s3 uktady progowe, zrealizowane w oparciu 0 wzmacniacz operacyjny z petla dodatniego sprzezenia
zwrotnego. Szczegélnym przypadkiem uktadu progowego jest detektor znaku polaryzadgi z okreslong petlg
histerezy, roztozong symetrycznie wzgledem potencjatu odniesienia. Dotychczas stosowano miedzy innymi
uktad zrealizowany w oparciu 0 wzmacniacz operacyjny z dodatnim sprzezeniem zwrotnym. Sprzezenie zwrotne
tego uktadu jest zrealizowane za pomocg dwéch rezystoréw, przy czym pierwszy rezystor jest dotgczony jedna
koricéwka do wejscia wzmacniacza operacyjnego, adrugq koricéwka do punktu o potencjale odniesienia,
natomiast drugi rezystor jest dotaczony pierwszg koricbwka do tego samego wejécia wzmacniacza, a drugq
koricéwky do. jego wyijscia. Uktad w ten sposéb utworzony dodatnim sprzezeniem zwrotnym zapewnia
zZmiany stanu na wyjsciu w zaleznosci od znaku polaryzacji napigcia wejsciowego w stosunku do potencjatu
odniesienia, na ktéry jest natozone okre$lone napiecie histerezy, rozfozone symetrycznie wzgledem tego
potencjatu odniesienia, z tym Ze zmiana stanu na wyjsciu wzmacniacza nastepuje w chwili przejscia sygnatu
wejsciowego przez potencjat odniesienia przesuniety o okre§long statg warto$é napiecia, ktérgq wyznacza
symetryczna petla histerezy zar6wno powyzej jak i ponizej potencjatu odniesienia. '

Detektor znaku polaryzacji o przetgczanych progach nieczutoéci wedtug wynalazku zawiera wzmacniacz
z wejsciem odwracajacym i nieodwracajacym faze, zasilany symetrycznie wzgledem punktu o potencjale
odniesienia, objety petla dodatniego sprzeienia zwrotnego, ktéra stanowi dzielnik rezystancyjny, oraz
zawiera uktad kluczujacy o pradzie niezaleznym od kierunku przeptywu, wiaczony miedzy punkt potaczenia
rezysforéw petli dodatniego sprzezenia zwrotnego wzmacniacza a punkt o potencjale odniesienia, przy czym
uktad ten tacznie z rezystancyjnym dzielnikiem petli dodatniego sprzezenia zwrotnego, zaleznie od parametréw
wzmacniacza, stanowig rewersyjne zrédto pragdowe.

Wynalazek jest doktadniej oméwiony na przyktadzie jego wykonania. Schemat detektora wedtug
wynalazku jest przedstawiony na rysunku.
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Wejécie odwracajgce faze wzmacniacza operacyjnege W, zasilanego symetrycznie wzgledem potencjatis
odniesienia napigciami o wartosciach —U; i +U,, jest potaczone z pierwszym zaciskiem wsjsciowym we, , na
. ktory jest podane napigcie wejsciowe. Do wejécia nieodwracajacego faze wzmacniacza operacyjnego W jest

dotaczony uktad dodatniego sprzezenia zwrotnego, sktadajacy si¢ z trzech rezystoréw Ry, R,, R;. Pierwsza
koricéwka pierwszego rezystora R, jest potgczona z wejéciem nieodwracajgcym faze wzmacniacza W i z pierwszg
koricowky drugiego rezystora R,, adruga koricowka tego rezystora R, jest potaczona z punktem o potencjaie
" odniesienia. ~ruga kericéwka drugiego rezystora R, jest potaczona. z pierwszg koricéwkq trzeciego rezystora Ry
i z pierwszg koricowka czwartego rezystora R,. Druga koricowka trzeciego rezystora R; jest potaczona
Z wyjéciem wy wzmacniacza operacyjnego W, natomiast druga koricéwka czwartego rezystora R4 jest potaczona
z kolektorem tranzystora T typu n-p-n, na ktérym jest zbudowany uktad kiuczujacy Z. Do bazy tranzystora T
jest dotaczone, poprzez rezystor Rg, napiecie zasilasjgce —U, o wartosci ujemnej. Baza tranzystora T jest -
dotgczona do anody diody D Zenera, ktérej katoda jest dotgczona do drugiego zacisku wejsciowego wey oraz,
poprzez szésty rezystor Rg, do dodatniego bieguna Zrédta napigcia +U, zasilania, natomiast emiter tranzystora
T jest dotgczony do punktu o potencjale odniesienia. Wejécie na baze tranzystora T, poprzez diode D Zenera, jost
przystosowane do sterowania sygnatami standardowymi dia obwodéw scalonych typu TTL.
Detektor dziata w ten sposdb, Ze wynikajace z przetaczania tranzystora T zmiany rozptywu pradu w petli
sprzeenia zwrotnego wzmacniacza W powoduja zmiany wartosci napigcia roztozonej symetrycznie petli
histerezy detektora, zmieniajgc w ten sposéb progi nieczutosci detektora.

Zastrzezenie patentowe

Detektor znaku polaryzacji.o przetaczanych' progach nieczutodci, ktéry zawiera wzmacniacz z wejsciem
odwracajacym i nieodwracajacym faze, zasilany symetrycznie wzgledem punktu o potencjale odniesienia, objety
petly dodatniego sprzeZenia zwrotnego, kt5ra stanowi dzielnik rezystancyjny, znamienny tym, Ze ma
uktad kluczujacy (Z), wiaczony miedzy punkt potaczenia rezystoréw (R;, Rj3) petli dodatniego sprzezenia
zwrotnego wzmacniacz (W) apunkt o potencjale odniesienia, przy czym uktad kluczujacy (Z) tacznie
2 rezystancyjnym dzielnikiem (R;, Rs, R3) petli dodatniego sprzezenia zwrotnego, zaleznie od parametréw
wzmacniacza (W), stanowig rewersyjne zréd{o pradowe.
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